














































专利名称(译) 有机发光二极管显示装置

公开(公告)号 US20180151842A1 公开(公告)日 2018-05-31

申请号 US15/822417 申请日 2017-11-27

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 PARK HAN SUN
KOO WON HOE
JANG JI HYANG

发明人 PARK, HAN-SUN
KOO, WON-HOE
JANG, JI-HYANG

IPC分类号 H01L51/52 H01L27/32

CPC分类号 H01L51/5275 H01L27/3276 H01L51/5284 H01L27/322 H01L51/525 H01L27/3211 H01L51/5262 
H01L51/5271 H01L27/3213 H01L27/3216 H01L27/3258 H01L51/5209 H01L51/5225 H01L51/5228 
H01L51/5253 H01L2251/5315

优先权 1020160161861 2016-11-30 KR

其他公开文献 US10651426

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

OLED显示装置包括：第一基板，包括多个子像素，每个子像素均包括发
射区域和非发射区域;在第一衬底上的有机发光二极管;与第一基板相对的
第二基板;在所述第二基板的一侧上的黑色矩阵和滤色器层;在所述黑矩阵
上并且与所述多条栅极线和所述多条数据线中的一条重叠或平行的间隔
件;以及所述间隔物上的膜层，其中在所述第二基板和所述膜层之间设置
有气隙，并且所述膜层的一部分被所述气隙暴露。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/485b1d61-460a-479b-8eb7-71ec947354a1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/062190535/publication/US2018151842A1?q=US2018151842A1
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